財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心
晶片製作需違反DRC申請表
                                    申請日期：      年      月      日
	申
請
資
料
	申請製程-梯次-編號：                   
申請學校：                       系所：                    
申請者(指導教授)：             連絡電話：              E-mail：                   
申請者(設計者)：               連絡電話：              E-mail：                   
設計案名稱/簡述內容：


	錯
誤
說
明
	1.若前梯次已有違反DRC之案例，請加註該製程,梯次與編號(若無請省略)：

2.違反DRC Rule原因與設計考量：
3.DRC錯誤座標與位置及佈局截圖：


	注意事項
	註1.晶片製作需違反DRC申請表，請於每梯次截止日前繳交，因需送交晶圓製造商審核，並以一次為限。(避免往返耗時)。

註2.請詳讀各製程可違反之設計規範驗證(DRC)說明頁。(https://www.tsri.org.tw/tw/noLeftMenuCommonPage.jsp?kindId=O0005)
註3.需要違反DRC之相關說明另需填入設計內容電子檔的佈局驗證結果錯誤說明項目中，此項目為晶片審查時給予委員審閱之用，請自行評估需放入之內容以利審查。
註4.請事先與各製程負責人聯絡，並以E-Mail方式寄送本表給各製程負責人。


